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 چكیده

وسط تنتیموان آلایش یافته است. نانوساختارهای بدست آمده آژل، با عنصر -در این تحقیق اکسیدروی با استفاده از روش سل

مورد مطالعه قرار گرفتند.  PLو  (XRD)یکس او الگوی پراش اشعه  (TEM)الکترونی عبوری های شناسایی همچون میکروسکوپ دستگاه

ها نیز به وضوح هگزاگونال و ساختار آن  نشان داد که نانو ساختارهای بدست آمده عاری از هرگونه ناخالصیXRDعلاوه بر آن الگوهای حاصل از 

اصل از طیف حنتایج  .رددگنتیموان سبب افزایش اندازه نانو ساختارهای اکسید روی می نشان داد که افزودن آلاینده آ TEMهستند. . تصاویر 

 ، اکسید روی آلاییده با آنتیموان دارند.pرسانایی نوع نگاری فوتولمینسانس دلالت بر رفتار نیمه

 كلمات كلیدی 
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ABSTRACT 

In this paper, Sb-doped ZnO nanostructures were prepared using Sol-Gel method. The features of 

samples were carried out  using X-ray diffraction (XRD), Transmission electron microscopy (TEM) and 

PL. X-ray diffraction patterns  clearly indicated hexagonal structures for all of the products.  X-ray 

diffraction patterns showed that there aren’t no undesired peaks for all of the products. In addition, 

Scanning electron microscopy (SEM) results indicated that, the crystal size of doped ZnO nanostructures 

increased due to addition of Sb dopant. The PL spectra of the doped nanostructures showed P-type optical 

properties for the Sb doped ZnO nanostructures in comparison to the undoped ZnO nanostructures. 
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